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Bölüm 4. : Uygulama 

Malzeme Listesi: 

Silisyum diyot 

Zener diyot (10 V’luk) 

8 kΩ direnç, 10 kΩ direnç, 15 kΩ direnç, 20 kΩ direnç, 500 kΩ direnç, 1 MΩ direnç 

100 kΩ potansiyometre, 1 MΩ potansiyometre 

2N4401 BJT Transistör 

BC337 BJT Transistör 

BF245 FET Transistör 

Milimetrik kağıt 

 

 

 



Bölüm 4.1. : Deney 1 

Vm=5V ,VDC = 3 V olmak üzere osiloskopta V0 sinyalini görünüz ve neden bu sinyali 

gördüğünüzü açıklayınız. 

 

a)                                                                           b) 

 

 
 

Şekil 4.1. İlgili Şekil 

 

 

 



Bölüm 4.2. : Deney 2 

V=V1=5V, C=1 µF, R=500 kΩ olmak üzere osiloskopta V0 sinyalini görünüz ve neden bu 

sinyali gördüğünüzü açıklayınız. 

 

a)                                                              b) 

 
Şekil 4.2. İlgili Şekil 

 

 

 

 

 

 

 


